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kadmu

1

Przedmiotem wynalazku jest sposéb wytwarza-
nia warstw fotoprzewodzacych o duzej mocy ze
zwigzkéw kadmu poprzez dwustopniowsg aktywa-
cje siarczku kadmu zwigzkami miedzi i chloru
w atmosferze powietrza.

Siarczek kadmowy znalazl szerokie zastosowanie
w produkeji fotooporniké6w dzieki duzej czulo$ci,
znacznej stabilno$ci — malym efektom zmeczenio-
wym i niskiej cenie.

Stosowane sg réwniez inne sposoby otrzymywa-
nia warstw fotoprzewodzgcych charakteryzujacych
sie tym, Ze ich obcigzalno$é nie jest zbyt wielka,
wzglednie jest stosunkowo duza ale kosztem po-
gorszenia takich parametréw jak opornos$é jasna
Rg lub oporno$é ciemna Ro.

Jednak sposdb otrzymywania tych warstw wyma-
ga skomplikowanej aparatury, bowiem fotoprze-
wodzgcg postaé CdS otrzymuje sie w procesie des-
tylacji siarczku kadmowego zawierajgcego aktywa-
tory w atmosferze gazu inercyjnego i pod ciS$nie-
niem 75 atmosfer. Powszechnie stosowany sposéb
otrzymywania polikrystalicznych warstw fotoprze-
wodzgcych polega na prasowaniu i spiekaniu zia-
ren.

Sposdb ten polega na prasowaniu cienkich plytek
z drobnych krysztaléw aktywowanego CdS, a na-
stepnie ich spiekaniu majacym za zadanie popra-
we wlasciwosei fotoelektrycznych oraz mechanicz-
nych.
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Odmiennym sposobem jest nakladanie warstwy
fotoczulej na ptytce nieprzewodzacej ze szkla, }(war-
cu lub ceramiki, badZ przez osadzenie wodnej za-
wiesiny CdS oraz zwigzkéw zawierajgcych aktywa-
tory lub naparowanie CdS w prézni.

Dla poprawienia spoisto$ci warstwy stosowane sq
réwniez $rodki wigzgce dodawane do proszku CdS.

Celem wynalazku jest uzyskanie technologicznie
nieskomplikowanego procesu otrzymywania warstw
fotoprzewodzacych o duzej obcigzalnosSci wykona-
nych z CdS oraz sposéb aktywacji CdS, w wyniku
ktérej nastepuje polepszenie wlasciwosdci siarczku
kadmowego jako materialu fotoprzewodzacego.

Proces dwustopniowy aktywaecji siarczku kadmu
zwigzkami miedzi i chloru wedlug wynalazku po-
lega na wygrzewaniu CdS z roztworem wodnym
CUSO, - 5 H;O oraz CdCl, - 2t/2 H20 i NaCl w atmo-
sferze powietrza i temperaturze 600—800°C w cza-

sie 1 godziny przy czym stezenie jonéw miedzi wy-~

nosi 4—6-10-4g/g CdS za$ stezenie jonéw chloru
wprowadza sie w przeciwienstwie do innych sposo-
béw aktywacji jednocze$nie z dwu zwigzkéw to
jest z CdCl, - 21/: H,O oraz z NaCl w proporcji 1 :4
lub zblizonej i wynosi ono od 5-10-3g/g CdS do
2.10-2g/g CdS.

Po aktywacji nastepuje proszkowame produktu
wygrzewania a nastepnie kilkakrotnie plukanie w
wodzie destylowanej, suszenie oraz formowanie
w zgdane ksztaltki pod prasg. Otrzymane ksztaltki
uczula sie nastepnie w atmosferze powietrza w tem-
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peraturze 480—530°C przez okres 10—40 minut. W
otrzymywaniu warstw fotoprzewodzacych o duzej
mocy istotne znaczenie ma réwnoczesne stosowa-
nie przy aktywacji CdS zwigzkéw z ktérych wpro-
wadza jony chloru: CdCl,- 21> H;0 i NaCl. Akty-
wowanie OdS chlorem z CdCl, . 21/: H,O prowadzi
do otrzymywania warstw fotoprzewodzacych o du-
zej czulosci i dobrej stabilnosci. :

Obecno$é jonéw chloru wprowadzonych do CdS
z NaCl powoduje ze warstwy fotoprzewodzace po-
siadajg duzg. oporno$¢ ciemns. Jednoczesnie sto-
sowanie obu tych'zwia‘z'kéw przy aktywacji CdS
lgczy wszystkie te cechy oraz znacznie zwigksza
obcigzalno§é warstw.

Ma to duze znaczenie przy projektowaniu urza-
dzen elektronicznych, bowiem stosowanie w nich
fotoopornikéw z warstwg wykonang wedlug wy-
nalazku nie wymaga zastosowania urzgdzen wzma-
cniajgeych. .

Przyklad sposobu aktywacji przy otrzymywaniu

warstw fotoprzewodzacych polega na tym, ze bar-
dzo czysty siarczek kadmowy miesza sie z wod-
nymi roztworami zwigzkéw zawierajgtych miedZ
i chlor, na przyklad:
CUSO,: 5 H,O + 2!/2 H,0O i NaCl w takiej iloéci aby
stezenie jonéw miedzi wynosilo okolo 5 - 10-%g/g
CdS a stezenie joné6w chloru wprowadzanego jed-
nocze$nie z CdCl; - 2!/2:H,O i NaCl w proporcii
1:4 lub =zblizonej wynosilo - okolo 10-2g/g CdS.
Mieszanine te poddaje sie suszeniu w temperatu-
rze okolo 80°C przez czas okolo 18 godzin w
atmosferze powietrza.

Wysuszony produkt wygrzewa si¢ w temperatu-
rze okolo 650°C przez czas 1 godziny. Otrzymany
spiek zostaje rozdrobniony do granulacji okolo
100—150 # lub mniejszej, przemyty w wodzie de-
stylowanej w celu wusuniecia zbednych niezwia-
zanych domieszek i ponownie suszony w tempera-
turze okolo 80°C przez czas okolo 18 godzin. Wy-
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suszony proszek prasuje sie w ksztaltki Zadanego
formatu. Otrzymane plaskie ksztaltki uczula sie
w temperaturze 520°C w czasie do 30 minut.

W ten sposdb otrzymane warstwy charakteryzu-
ja ‘sie duza obcigzalnodcia, duzg czuloicia w za-
kresie wszystkich dlugoéci §wiatla widzialnego i bli-
skiej podczerwieni.

W celu praktycznego wykorzystania warstw na-
klada. sie na mie metodami ogélnie znanymi, np.
przez naparowanie w prézni elektrody metalowe
np. indowe. Potem dolgcza sie do nich wyprowadze-
nia i obudowuje by =zabezpieczyé przed szkodli-
wym dzialaniem warunkéw atmosferycznych. Otrzy-
mane warstwy fotoprzewodzace posiadajg nastepu-
jace niektére parametry elektryczne.

Prad jasny mierzony przy os§wietleniu 1000 1x
(Tb = 2854°K) i napieciu 5V wynosi 70° mA, prad
ciemny mierzony przy napieciu 100 V nie przekra-
cza 100/uA.

Moc nominalna wynosi 1,2 W. Przez moc nomi-
nalng rozumie si¢ punkt w ktérym nastepuje za-
giecie charakterystyki pradowo napieciowej wyko-
nanej w skali logarytmicznej. Wyzej opisany spo-
spéb wytwarzania warstw Sotoprzewodzacych cha-
rakteryzujacych sie duzg mocg moze byé réwniez
wykorzystany przy produkcji innego rodzaju urzg-
dzen elektronowych.

Zastrzezenie patentowe

Spos6b wytwarzania warstw fotoprzewodzacych
ze zwigzkéw kadmu poprzez dwustopniowsg akty-
wacje siarczku kadmu zwigzkami miedzi i chloru
w atmosferze powietrza, znamienny tym, ze jako
zwigzki chloru stosuje sie lacznie CdCl, - 2t/2 H,O
i NaCl, przy czym stosunek ilo$ciowy jon6w chloru
wprowadzonych z obu tych zwigzkéw ma sie jak
1:4,
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